CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACI VISION 2020)

I. Identificadores de la asighatura

Instituto: Ingenieria y Tecnologia
Departamento: Ing Eléctrica y Computacior
Materia: Fyndamentos de Semicond

Programa: \ de C. en Ing. Eléctrica

Clave: MIE — 00021 - 07
Nivel: Maestria

Horas: 48 Hrs. totales Teoria:

Hrs.

Modalidad:

Créditos: 6,00

Caracter: Optativa

Tipo: curso

Practica: 10Hrs.

Il. Ubicacion

Antecedentes: Clave

Consecuente:




Il. Antecedentes

Teoria Electromagnética, Ecuaciones Diferenciales, Variable

Conocimientos: )
Compleja.

Habilidades:

Actitudes y valores:

IV. Propésitos Generales

Los propdsitos fundamentales del curso son:




V. Compromisos formativos

Intelectual:

Humano:

Social:

Profesional:

VI. Condiciones de operacion

- o a) Mesa banco
Espacio: Tipica, Maquinaria b) Restiradores

Mobiliario: €) Mesas

Laboratorio: Practicas, simulacio d) Otro especifique

Paoblacién: 20

Material de uso frecuente:

Rota folios, Cafién y computadora, videos y tele

Condiciones especiales:




VII. Contenidos y tiempos estimados

Temas Contenidos Actividades
UNIDAD 1. BANDAS | 1.1. Materiales Semiconductores. | Teoria: Practica:
DE ENERGIA EN 1.2. Estructura cristalina.
LOS 1.3. Enlaces de Valencia.
SEMICONDUCTORE 1.4. Bandas de energia. 12
UNIDAD 2.
CONCENTRACION
DE PORTADORES
EN EQUILIBRIO
TERMICO. 2.1. Concentracion Intrinseca.
2.2. Donadores y Aceptores. 12
2.3. Semiconductor no
degenerado.
2.4. Semiconductor degenerado.
2.5. Condicion de equilibrio
UNIDAD 3. térmico.
FENOMENOS DE
TRANSPORTE
3.1. Arrastre.
3.2. Difusion.
3.3. Proceso de generacién vy
recombinacion.
3.4. Ecuacion de continuidad.
3.5. Proceso de emisién
termoidnica. 12
3.6. Proceso de tuneleo.
3.7. Efectos de campos eléctricos
altos.
UNIDAD 4. UNION
P-N
4.1. Regién de Agotamiento.
4.2. Capacitancia de
agotamiento. 12

4.3. Caracteristicas
Corriente-Voltaje.

4.4. Almacenamiento de carga.
4.5. Respuesta transitoria.

4.6. Rompimiento de Unién.
4.7. Heterounion.







VIIIl. Metodologia y estrategias didacticas

Metodologia Institucional:

a) Elaboracién de ensayos, monografias e investigaciones (segun el nivel) consultando
fuentes bibliograficas, hemerograficas y en Internet.

b) Elaboracion de reportes de lectura de articulos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visién 2020 recomendadas para el curso:

a) Docente

b) Alumno

c) Equipo

d) Docente y Alumno
e) Docente y Equipo
f) Documental

g) Campo

h) Aplicable

i) Textos

]) Problemas

k) Proyectos

[) Casos

m) Disefo

n) Evaluacion

0) No aplica




IX. Criterios de evaluacién y acreditacion

a) Institucionales de acreditacion:

Acreditacion minima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos

Calificacion ordinaria minima de 7.0

Permite examen Unico: no

b) Evaluacion del curso
Acreditacion de los temas mediante los siguientes porcentajes:
% Ensayos y reportes de lecturas

% trabajos de investigacion
% Examenes parciales

% Practicas
% Participacion en clase

% Otros (proyecto final)




X. Bibliografia

Nota: Revisar la bibliografia obligatoriay complementaria, asi como citar adecuadamente
segun sea el caso de libros, revistas, paginas electronicas, compilaciones, libros
electronicos, etc.

A) Texto:

Semiconductor Devices, Physics and Technology. S.M. Sze. Second Edition.
John Wiley & sons, inc. ISBN 0-471-33372-7

B) Bibliografia complementaria y de apoyo:
Introduction to Solid State Physics. Charles Kittel. Eighth Edition. John Wiley &
Sons, Inc. 2005. ISBN 0-471-41526-X

X. Perfil deseable del docente

Doctorado en Microelectrénica

XI. Institucionalizaciéon

Responsable del Departamento: Mtro. Jeslis Armando Gandara Fernandez

Coordinador/a del Programa: Dr. Héctor Garcés Guzman
Fecha de elaboracion: 27 de Septiembre del 2007
Elabor6: M. en C. Elizabeth Meza Prieto y M. en C. Ricardo Enrique Pérez Blanco

Fecha de redisefio:

Redisefo:
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